
Application Note
使用 TPS65219 PMIC 为 AM625SIP 供电

Power Management IC (PMIC)

摘要

本应用手册将讨论为 AM625SIP Sitara™ 处理器及其主要外设供电的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的全套功

能。可订购器件型号比较表详细介绍了若干经出厂编程、可支持不同用例的 TPS65219 型号的配置。提供的示例

电源图可辅助设计流程。如有任何问题或需要技术支持，请访问电源管理 E2E 设计支持论坛。
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1 引言

TPS65219 PMIC 是成本和空间经过优化的解决方案，可为 AM62x 处理器及其主要外设供电。此 PMIC 具有灵活

的映射，提供若干出厂编程的可订购器件型号，以支持不同的用例。AM625SIP 处理器至少需要为 6 个主电源轨

供电，其中包括内核电源 (VDD_CORE)、DDR PHY IO 电源 (VDDS_DDR)、1.8V VDDA 模拟电源以及 1.8V/
3.3V IO 电源和模拟 IO 电源轨 (VDDSHV)。为 AM62x 系列等处理器供电需满足各种要求，例如充足的电流余

量、严格的瞬变要求以及许多可完全控制以实现上电和断电时序的电源轨。如果任何用户指南、应用报告或其他
参考资料之间存在任何不一致的地方，应以数据表规格为准。

备注
本应用手册专门介绍了 AM625SIP。对于 AM625、AM625-Q1、AM623 和 AM620-Q1，请参阅 
SLVAFD0

2 TPS65219 概述

TPS65219 PMIC 包含七个稳压器：3 个降压稳压器和 4 个低压降稳压器 (LDO)。Buck1 降压转换器能够支持高达 

3.5A 的电流，其余的降压稳压器每个可支持 2A 电流。LDO1 和 LDO2 (2×400mA) 可配置为负载开关和旁路模式

以支持 SD 卡动态电压，而 LDO3 和 LDO4 (2×300mA) 可配置为负载开关。PMIC 的 VIN 范围在 2.5V 至 5.5V 之
间，可以支持通用的 3.3V 或 5V 系统电压。表 2-1 汇总了每个模拟资源的电压和电流能力。TPS65219 PMIC 具
有一个 I2C 接口、三个 GPIO 引脚和三个多功能引脚，可提供完整的电源组，为 AM62x SoC 以及许多其他 SoC 
供电。

表 2-1. TPS65219 电源资源
输入电压 输出电压 电流功能 注释

BUCK1 2.5V - 5.5V 0.6V - 3.4V 3.5A • 2.3MHz 开关频率

• 动态电压调节

• 可编程电源时序和默认电压。

• 集成了电压监控器，可实现欠压保护。

BUCK2 2.5V - 5.5V 0.6V - 3.4V 2A

BUCK3 2.5V - 5.5V 0.6V - 3.4V 2A

LDO1 1.5V 至 5.5V（LDO、负

载开关）
1.5V 至 3.4V（旁路）

0.6V 至 3.4V (LDO)
1.5V 至 3.4V（旁路）

400mA • 可编程电源时序和默认电压。

• 可配置为负载开关和旁路模式。

• 集成了电压监控器，可实现欠压保护

LDO2 1.5V 至 5.5V（LDO、负

载开关）
1.5V 至 3.4V（旁路）

0.6V 至 3.4V (LDO)
1.5V 至 3.4V（旁路）

400mA

LDO3 2.2V - 5.5V 1.2V - 3.3V 300mA • 可编程电源时序和默认电压。

• 可配置为负载开关

• 集成了电压监控器，可实现欠压保护

LDO4 2.2V - 5.5V 1.2V - 3.3V 300mA
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2.1 TPS65219 功能方框图
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图 2-1. TPS65219 功能方框图
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3 TPS65219 型号

TPS65219 PMIC 有多个型号，出厂时已编程为具有独特的寄存器设置，可为 AM62x 处理器和外设供电。选择正

确的可订购器件型号 (OPN) 取决于应用用例，特别是输入电源、存储器类型和内核电压。节 3.1 比较了当前适用

于工业应用的可订购器件型号的主要 NVM 设置。此表还包含可用于支持新设计的资源。如需了解更多详细信息，
请参阅器件数据表。

备注
每个可订购器件型号都有一份介绍默认寄存器设置的技术参考手册 (TRM)。NVM 寄存器设置在数据表

中寄存器映射的复位列中用“X”进行标识。如果所有预编程的可订购器件型号 (OPN) 均不满足应用要

求，请参阅节 4 以了解定制 NVM 的选项。

3.1 为 AM625SIP 供电的 TPS65219 NVM
表 3-1. 用于 AM62x 工业应用的 TPS65219 NVM

TPS6521902 TPS6521908

用例 Vsys 3.3V 3.3V

VDD_CORE 0.75V 0.85V

集成存储器 LPDDR4 LPDDR4

技术参考手册 (TRM) SLVUCL0 SLVUCM0

BUCK1 Vout 0.75V 0.85V

带宽 高带宽 高带宽

BUCK2 Vout 1.8V 1.8V

带宽 高带宽 高带宽

BUCK3 Vout 1.1V 1.1V

带宽 高带宽 高带宽

LDO1 Vout 3.3V/1.8V（旁路） 3.3V/1.8V（旁路）

LDO2 Vout 0.85V 1.2V（禁用）

LDO3 Vout 1.8V 1.8V

LDO4 Vout 2.5V 2.5V

GPIO GPO1 禁用 禁用

GPO2 启用 启用

GPIO 禁用 禁用

MODE/RESET 配置 热复位 热复位

极性 高电平 = 正常运行

低电平 = 热复位

高电平 = 正常运行

低电平 = 热复位

MODE/SBY 配置 模式和待机 模式和待机

极性 高电平 = 工作状态和强制 PWM
低电平 = 待机状态和自动 PFM

高电平 = 工作状态和强制 PWM
低电平 = 待机状态和自动 PFM

VSEL_SD/DDR 配置 SD SD

电源轨 LDO1 LDO1

极性 高电平 = LDO1_VSET
低电平 = 1.8V

高电平 = LDO1_VSET
低电平 = 1.8V

EN/PB/VSENSE 引脚配置 按钮 启用

首次电源检测 [1] 启用 启用

1. 首次电源检测支持一施加电源电压即上电，即使 EN/PB/VSENSE 引脚为 OFF_REQ 状态。FSD 可与任何 

ON 请求配置（EN、PB 或 VSENSE）结合使用。首次上电时，将 EN/PB/VSENSE 引脚视为具有有效的 ON 
请求。

备注
请参阅节 5，了解两个 VDD_CORE 工作点的比较情况。
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4 TPS6521905 用户可编程 NVM
图 4-1 展示了可用的电源选项。本应用手册介绍了可用于为不同用例的 AM62x 供电的预配置 NVM。如果本文档

中介绍的所有可订购器件型号 (OPN) 均不满足应用要求，或需要对默认设置进行少量更改，则需要定制 NVM。

如果是大批量采购，TI 可以使用定制 NVM 设置来创建新的可订购器件型号。如果是小批量采购，客户可以使用

表 4-1 中列出的资源在生产线中对 PMIC 进行编程或通过第三方编程服务进行编程。
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in the TPS65219 product page at 
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图 4-1. 供应选项

表 4-1. TPS6521905 编程资源

资源 链接

编程指南 TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程指南

图形用户界面（GUI） TPS65219 图形用户界面

插槽式 EVM TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板

TPS6521905 数据表 具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO 的用户可编程电源管理 IC (PMIC)
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5 AM62x 内核电压选择

VDD_CORE 是 AM62x 处理器的内核电源。此域有两个工作点。表 5-1 在频率、功耗、电源映射和时序控制要求

方面比较了 0.75V 和 0.85V 工作点。由于 AM62x 不支持动态电压调节，因此使用不同的 TPS65219 可订购器件

型号来支持 0.75V 或 0.85V 工作点。

表 5-1. 内核电压选择

VDD_CORE
0.75V
（灵活内核）

0.85V
（最低 BOM 选项）

A53SS (Cortex-A53x) 上的最大工作频率 高达 1.25GHz 高达 1.4GHz

功耗 更低功耗 VDD_CORE [1] 更高功耗 [1]

PMIC 和处理器电源映射 需要两个 PMIC 电源轨：一个 PMIC 电源轨为 

VDD_CORE 提供 0.75V 电压，另一个 PMIC 电源

轨为 VDDR_CORE 提供 0.85V 电压。

Buck1 在配置为输出 0.75V 时用于为 VDD_CORE 
供电。LDO2 在配置为输出 0.85V 时用于为 

VDDR_CORE 供电。

最低 BOM 选项。

允许从同一 PMIC 电源轨提供 VDD_CORE
（内核电源）和 VDDR_CORE（RAM 电
源）。

Buck1 在配置为输出 0.85V 时用于为两个内核

电源轨供电。

定序 上电和断电序列要求。

VDD_CORE 需要在 VDDR_CORE 之前斜升。

VDD_CORE 需要在 VDDR_CORE 之后斜降。

内核电源均由同一 PMIC 电源轨供电，因此无

时序控制要求。

(1) 有关处理器功耗的信息，请参阅 AM62x 功耗估算工具应用手册。

AM62x 内核电压选择 www.ti.com.cn
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6 VSYS 电压斜坡

TPS65219 上电序列由以下主要步骤进行控制：VSYS 上的电压升至高于 POR_Rising 阈值，PMIC 将 NVM 内容

加载到寄存器映射中，然后等待 ON 请求，收到该请求之后执行上电序列。如需绕过第一个 ON 请求，可以在 

PU_ON_FSD 寄存器字段中启用首次电源检测特性 (FSD)。当 PU_ON_FSD=0x1 时，PMIC 在 NVM 设置加载到

寄存器映射之后便会开始执行上电序列，而不会等待 ON 请求。在这种情况下，客户必须确保为 VSYS 供电的前

置稳压器在 PMIC 开始执行上电序列之前达到稳定的输出电压。在 VSYS 升至高于 POR_threshold 之后，VSYS 
上的电压必须在大约 2.3ms 内达到目标 Vout。

备注
如果启用 FSD (PU_ON_FSD=0x1) 并且 VSYS 具有慢速斜坡，PMIC 将尝试启用第一个电源轨，不必

具有所需的输入到输出电压余量。这种情况会在 PMIC 上产生故障。

图 6-1 展示了启用 FSD 且 VSYS 具有慢速斜坡时的示例。

First PMIC rail in the 

power-up sequence

ON-Request

VSYS

VSYSPOR_Rising

2 3 41 5

图 6-1. 启用 FSD 且 VSYS 具有慢速斜坡

• 第 1 步：VSYS 达到 POR_Rising 阈值。

• 第 2 步：NVM 设置在大约 2.3ms 内加载到寄存器中。

• 第 3 步：由于 FSD 处于启用状态，PMIC 开始执行上电序列，但 VSYS 上的电压仍然过低，不满足输入到输

出余量。上电序列中的第一个 PMIC 电源轨显示三个电压峰值，分别表示第一次上电以及重试计数器 

(MASK_RETRY_COUNT) 中配置的两次尝试。

• 第 4 步：使能引脚变为高电平，引脚抗尖峰脉冲生效。

• 第 5 步：PMIC 无法执行上电序列，因为在第 3 步中尝试上电后，器件保持在初始化状态。若要使 PMIC 退出

初始化状态，需要以更快的斜坡在 VSYS 上进行下电上电。

图 6-2 展示了禁用 FSD 且 VSYS 具有慢速斜坡时的示例。
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First PMIC rail in the 

power-up sequence

ON-Request

VSYS

VSYSPOR_Rising

2 3 41 5

• 第 1 步：VSYS 达到 POR_Rising 阈值。

• 第 2 步：NVM 设置在大约 2.3ms 内加载到寄存器中。

• 第 3 步：由于 FSD 处于禁用状态，PMIC 会等待 ON 请求以执行上电序列。

• 第 4 步：使能引脚变为高电平，引脚抗尖峰脉冲生效。

• 第 5 步：PMIC 开始执行上电序列，先将电源轨分配给第一个阶段。

图 6-2. 禁用 FSD 且 VSYS 具有慢速斜坡

7 电源方框图

在设计用于为 AM62 处理器及其外设供电的 TPS65219 时，要考虑若干因素。

• 应用将使用 LPDDR4 还是 DDR4 内存？
• 是否需要支持 SD 卡？
• 系统电源电压将是多少？
• 是否有外部分立式 IC 需要完全控制时序？
• 系统应用优先考虑尽可能增加集成度还是尽可能降低功耗？

每个问题都会影响电源方框图的设计、配置、设置等方面，在设计更加稳健的电源解决方案方面发挥着作用。以

下各节介绍了 TPS65219 PMIC 如何根据不同的应用要求为 AM62x 处理器供电。

本应用手册中介绍的所有 TPS65219 型号均将 LDO1 配置为旁路，以便为 SD 卡双电压 I/O（3.3V 和 1.8V）供

电。具有逻辑高默认值和外部上拉的处理器 GPIO 控制信号最初用于将 SD IO 设置为 3.3V。上电序列完成后，处

理器可以将 GPIO 信号设置为低电平，从而根据 SD 规格选择高速卡运行所需的 1.8V 电平。该旁路配置允许控制 

3.3V 至 1.8V 范围内的 LDO1 电压，而无需在从 SD 卡引导运行期间建立 I2C 通信。LDO1 上的旁路配置需要将

其输入电源引脚 (PVIN_LDO1) 连接到 3.3V。

电源方框图 www.ti.com.cn
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7.1 TPS6521902 为 AM62x 供电

VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器：LPDDR4 | VDD_CORE = 0.75V

图 7-1 展示了在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 存储器的系统中，TPS6521902 型号为 AM62x 处理器供电的原理

图。Buck1 是具有最大额定电流的 PMIC 电源轨，用于为 VDD_CORE 供电。LDO2 为 VDDR_CORE 供电。

Buck2 和 Buck3 分别为 1.8V IO 域和 1.1V LPDDR 供电。LDO1 配置为旁路，支持 SD 卡动态电压在 3.3V 和 

1.8V 之间变化。LDO1 上的电压变化可由 I2C 触发，或将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 

(LDO1=1.8V) 来触发。LDO3 为 1.8V 模拟域供电。LDO4 是可自由使用的 2.5V 电源资源，可用于为以太网 PHY 
等外设供电。此 NVM 型号还预先编程了 GPO2，以启用外部分立式 IC。当使用 3.3V 输入电源时，GPO2 可用于

启用为系统 3.3V IO 供电的外部电源开关。必须为此电源开关选择适当的电气规格，以便产生斜坡并在 10ms 内
提供稳定的输出电压（在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前）。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源，默

认情况下被禁用，可根据需要通过 I2C 启用。

TPS6521902 还支持 5V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时，请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部

降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。

备注
请参阅 TPS6521902 技术参考手册，了解有关 NVM 设置和上电/断电序列图的说明。
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Processor

System

TPS6521902

PMIC

AM625SIP

Processor

PMIC

Discrete Power Switch Peripherals / System Rails

Domain DescriptorsRouting Descriptors

PMIC & AM62x

PMIC & Peripherals

Analog

Digital

Discrete LDO

uSD

0.75V

1.8V

1.1V

0.85V

2.5V

3.3V / 1.8V

1.8V

Analog

Digital

VSYS (3.3V)

Buck2 (1.8V)

TLV75518P

Free resource

Free resource

1.8V

Digital / Analog Supplies

Digital Signals

VSYS

SCL

BUCK2 

(2A max)

LDO1 - Bypass 

(400mA max)

LDO2

(400mA max)

LDO3 

(300mA max)

LDO4 

(300mA max)

BUCK3 

(2A max)

VSEL_SD / 

VSEL_DDR

SDA

nINT

nRSTOUT

MODE/STBY

MODE/RESET

GPIO

GPO1

GPO2

BUCK1 

(3.5A max)
PVIN_B1

PVIN_B2

PVIN_B3

PVIN_LDO1

PVIN_LDO2

PVIN_LDO34

EN/PB/VSENSE

VDD_CORE

DVDD3V3 (VDDSHVx), 

VDDSHV_MCU

DVDD1V8 (VDDSHVy)

VDDA_1V8, VDDA_MCU

VDDSHV5_MMC

VDDS_DDR

I2C0_SCL (1.8V/3.3V, OD)

I2C0_SDA (1.8V/3.3V, OD)

EXTINTn (1.8V/3.3V, OD)

MCU_PORz (1.8V,Fail Safe)  

GPIOx (1.8V/3.3V,PP)

RESETSTATz (1.8V/3.3V, PP)

VPP (fuse)

Analog

Digital

AM62 GPIOx

PVIN

EN

TPS22965 (3.3V)

AM62 GPIOx

TPS65219 GPO2

TPS22965

Power Switch

PVIN

EN
TPS65219 GPO2

3.3V

Free resource

VDDR_CORE

VSYS (3.3V)

PMIC_LPM_EN0

(1.8V/3.3V,PP)

图 7-1. TPS6521908 为 AM625SIP 供电

电源方框图 www.ti.com.cn
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7.2 TPS6521908 为 AM62x 供电

VSYS = 3.3V 或 5V | 存储器：LPDDR4 | VDD_CORE = 0.85V

图 7-2 展示了 TPS6521908 型号在具有 3.3V 输入电源和 LDDR4 的系统中为 AM62x 处理器供电的原理图。在该

配置中，Buck1 配置为 0.85V 输出电压，以便为内核电源轨供电。根据 AM62x 的规格所述，“VDD_CORE 和 

VDDR_CORE 应由同一电源供电，因此当 VDD_CORE 以 0.85V 电压运行时，这些电压会一起斜升”。处理器需

满足这一要求，因而能够使用同一 PMIC 电源轨 (Buck1) 对 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电。Buck2 和 

Buck3 分别为 1.8V IO 域和 LPDDR 电压供电。LDO1 配置为旁路，支持 SD 卡动态电压在 3.3V 和 1.8V 之间变

化。LDO1 上的电压变化可由 I2C 触发，或将 VSEL_SD 引脚设为高电平 (LDO1=3.3V) 或低电平 (LDO1=1.8V) 
来触发。LDO3 为 1.8V 模拟域供电。LDO2 和 LDO4 是可自由使用的电源资源，可用于为外设供电。此 NVM 型
号还预先编程了 GPO2，以启用外部分立式 IC。当使用 3.3V 输入电源时，GPO2 可用于启用为系统 3.3V IO 供
电的外部电源开关。必须为此电源开关选择适当的电气规格，以便产生斜坡并在 10ms 内提供稳定的输出电压

（在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前）。GPIO 和 GPO1 是可自由使用的数字资源，默认情况下被禁用，可

根据需要通过 I2C 启用。

TPS6521908 还支持 5 V 输入电源。当使用 VSYS = 5V 时，请将外部电源开关替换为 3.3V 降压转换器。此外部

降压转换器由同一 PMIC GPO2 进行启用。

备注
请参阅 TPS6521908 技术参考手册，了解有关 NVM 设置和上电/断电序列图的说明。
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Processor

TPS6521908

PMIC

AM625SIP

Processor

System

PMIC

Discrete Power Switch Peripherals / System Rails

Domain DescriptorsRouting Descriptors

PMIC & AM62x

PMIC & Peripherals

Analog

Digital

Discrete LDO

uSD

0.85V

1.8V

1.1V

1.2V

2.5V

3.3V / 1.8V

1.8V

Analog

Digital

VSYS (3.3V)

Buck2 (1.8V)

TLV75518P

Free resource

Free resource

1.8V

Digital / Analog Supplies

Digital Signals

VSYS

SCL

BUCK2 

(2A max)

LDO1 - Bypass 

(400mA max)

LDO2

(400mA max)

LDO3 

(300mA max)

LDO4 

(300mA max)

BUCK3 

(2A max)

VSEL_SD / 

VSEL_DDR

SDA

nINT

nRSTOUT

MODE/STBY

MODE/RESET

GPIO

GPO1

GPO2

BUCK1 

(3.5A max)
PVIN_B1

PVIN_B2

PVIN_B3

PVIN_LDO1

PVIN_LDO2

PVIN_LDO34

EN/PB/VSENSE

VDD_CORE / 

VDDR_CORE

DVDD3V3 (VDDSHVx), 

VDDSHV_MCU

DVDD1V8 (VDDSHVy)

VDDA_1V8, VDDA_MCU

VDDSHV5_MMC

VDDS_DDR

I2C0_SCL (1.8V/3.3V, OD)

I2C0_SDA (1.8V/3.3V, OD)

EXTINTn (1.8V/3.3V, OD)

MCU_PORz (1.8V,Fail Safe)  

GPIOx (1.8V/3.3V,PP)

RESETSTATz (1.8V/3.3V, PP)

Free resource

Disabled by default

VPP (fuse)

Analog

Digital

AM62 GPIOx

PVIN

EN

TPS22965 (3.3V)

AM62 GPIOx

TPS65219 GPO2

TPS22965

Power Switch

PVIN

EN
TPS65219 GPO2

3.3V

Free resource

Enable Logic

PMIC_LPM_EN0

(1.8V/3.3V,PP)

图 7-2. TPS6521908 为 AM625SIP 供电

电源方框图 www.ti.com.cn
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8 TPS65219 与分立式方案

表 8-1 对 PMIC 和分立式方案的 BOM 尺寸进行了比较。本 BOM 假设应用中使用了所有 PMIC 电源和数字电源

轨。PMIC 降压稳压器的输出电容取决于所选的 NVM 配置（低带宽或高带宽）。在这种情况下，所有降压稳压器

均配置为高带宽，从而支持更高的负载瞬态，但需要更高的输出电容。

表 8-2 将分立式方案与经过优化的 PMIC（其中所有降压稳压器都配置为低带宽，两个 LDO 未使用）的 BOM 进
行了比较。

表 8-1. PMIC 选项 #1 与分立式方案

分立式 PMIC BOM 尺寸

AM62x-SIP 分立式 IC 示例部件型号
面积 
(mm2) PMIC 电源轨 示例部件型号

面积 
(mm2)

VDD_CORE 降压 TPS62826DMQR 3.0625 BUCK1-L SRP3020TA-R47M 4.1625

电感器 IHLP1212AEERR47M11 12.675 BUCK1-Cin GRM21BR71A475KE51L 0.9375

Cin GRM188R6YA475ME15D 1.9425 BUCK1-Cout GRM21BZ71A226ME15L 6.3825

输出电容 GRM188R61A226ME15D 1.9425

Rfb RC0402FR-0741K2L 0.9375

Rfb ERJ-2RKF1003X 0.9375

Csw_fb GRM033R71E121KA01D 0.4675

上拉电阻器 ERJ-2RKF1003X 0.9375

VDDS_DDR 降压 TPS62A01DRLR 3.4225 BUCK3-L TFM201208BLE-R47MTCF 4.1625

电感器 TFM252012ALMA1R0MTAA 6.1875 BUCK3-Cin GRM21BR71A475KE51L 0.9375

Cin GRM188R6YA475ME15D 1.9425 BUCK3-Cout GRM21BZ71A226ME15L 6.3825

输出电容 GRM188R61A226ME15D 1.9425

Rfb RN73H1ETTP8352F25 0.9375

Rfb ERJ-2RKF1003X 0.9375

Csw_fb GRM033R71E121KA01D 0.4675

上拉电阻器 RC0402FR-07499KL 0.9375

DVDDSHV5 LDO TLV7103318QDSERQ1 3.0625 LDO1-Cin GRM188C81C225KA12D 0.4675

Cin GRM188R6YA106MA73D 1.9425 LDO1-Cout C1005X7S1A225K050BC 0.4675

输出电容 GRM155R61E225KE11D 0.9375

Rbleed ERJ-2RKF1001X 0.9375

上拉电阻器 RC0201JR-0710KL 0.4675

DVDD1V8 降压 TPS62A01DRLR 3.4225 BUCK2-L TFM201208BLE-R47MTCF 4.1625

电感器 TFM252012ALMA1R0MTAA 6.1875 BUCK2-Cin GRM21BR71A475KE51L 0.9375

Cin GRM188R6YA475ME15D 1.9425 BUCK2-Cout GRM21BZ71A226ME15L 6.3825

输出电容 GRM188R61A226ME15D 1.9425

Rfb CRCW0402200KFKED 0.9375

Rfb ERJ-2RKF1003X 0.9375

Csw_fb GRM033R71E121KA01D 0.4675

上拉电阻器 RC0402FR-07499KL 0.9375

VDDA LDO TLV74018PDQNR 1.5625 LDO3/LDO4-Cin C1608X7S1A475K080AC 0.9375

Cin GRM033R61C105ME15D 0.4675 LDO3-Cout C1005X7S1A225K050BC 0.4675

输出电容 GRM033R61C105ME15D 0.4675

其他模拟资源 LDO2-Cin GRM188C81C225KA12D 0.4675

LDO2-Cout C1005X7S1A225K050BC 0.4675

LDO4-Cout C1005X7S1A225K050BC 0.4675

PMIC 封装 PMIC IC 封装 TPS65219 18.0625

PMIC 主电源 VSYS - Cin GRM188C81C225KA12D 0.4675

PMIC 内部 LDO VDD1P8 - Cout C1005X7S1A225K050BC 0.4675

PMIC 上拉电阻器 各种电阻器 RC0201JR-0710KL 3.74

分立式方案总尺寸 66.2975 PMIC 总尺寸 60.9275 
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表 8-2. PMIC 选项 #2 与分立式方案
分立式 PMIC 尺寸 - 经优化

AM62x-SIP 分立式 IC 示例部件型号 面积 
(mm2)

PMIC 电源轨 示例部件型号 面积 
(mm2)

VDD_CORE 降压 TPS62826DMQR 3.0625 BUCK1-L SRP3020TA-R47M 4.1625

电感器 IHLP1212AEERR47M11 12.675 BUCK1-Cin GRM21BR71A475KE51L 0.9375

Cin GRM188R6YA475ME15D 1.9425 BUCK1-Cout GRM21BZ71A226ME15L 3.375

输出电容 GRM188R61A226ME15D 1.9425

Rfb RC0402FR-0741K2L 0.9375

Rfb ERJ-2RKF1003X 0.9375

Csw_fb GRM033R71E121KA01D 0.4675

上拉电阻器 ERJ-2RKF1003X 0.9375

VDDS_DDR 降压 TPS62A01DRLR 3.4225 BUCK3-L TFM201208BLE-R47MTCF 4.1625

电感器 TFM252012ALMA1R0MTAA 6.1875 BUCK3-Cin GRM21BR71A475KE51L 0.9375

Cin GRM188R6YA475ME15D 1.9425 BUCK3-Cout GRM21BZ71A226ME15L 3.375

输出电容 GRM188R61A226ME15D 1.9425

Rfb RN73H1ETTP8352F25 0.9375

Rfb ERJ-2RKF1003X 0.9375

Csw_fb GRM033R71E121KA01D 0.4675

上拉电阻器 RC0402FR-07499KL 0.9375

DVDDSHV5 LDO TLV7103318QDSERQ1 3.0625 LDO1-Cin GRM188C81C225KA12D 0.4675

Cin GRM188R6YA106MA73D 1.9425 LDO1-Cout C1005X7S1A225K050BC 0.4675

输出电容 GRM155R61E225KE11D 0.9375

Rbleed ERJ-2RKF1001X 0.9375

上拉电阻器 RC0201JR-0710KL 0.4675

DVDD1V8 降压 TPS62A01DRLR 3.4225 BUCK2-L TFM201208BLE-R47MTCF 4.1625

电感器 TFM252012ALMA1R0MTAA 6.1875 BUCK2-Cin GRM21BR71A475KE51L 0.9375

Cin GRM188R6YA475ME15D 1.9425 BUCK2-Cout GRM21BZ71A226ME15L 3.375

输出电容 GRM188R61A226ME15D 1.9425

Rfb CRCW0402200KFKED 0.9375

Rfb ERJ-2RKF1003X 0.9375

Csw_fb GRM033R71E121KA01D 0.4675

上拉电阻器 RC0402FR-07499KL 0.9375

VDDA LDO TLV74018PDQNR 1.5625 LDO3/LDO4-Cin C1608X7S1A475K080AC 0.9375

Cin GRM033R61C105ME15D 0.4675 LDO3-Cout C1005X7S1A225K050BC 0.4675

输出电容 GRM033R61C105ME15D 0.4675

PMIC 封装 PMIC IC TPS65219 18.0625

PMIC 主电源 VSYS - Cin GRM188C81C225KA12D 0.4675

PMIC 内部 LDO VDD1P8 - Cout C1005X7S1A225K050BC 0.4675

PMIC 上拉电阻器 各种电阻器 RC0201JR-0710KL 3.74

分立式方案总尺寸 66.2975 PMIC 总尺寸 50.5025
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9 总结

本文档中所述的供电网络 (PDN) 可用于指导如何将 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 集成到工业应用来为德州仪器 

(TI) AM625SIP Sitara™ 处理器供电。
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